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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
PROGRAMOWANY DZIELNIK CZESTGTLIWOSET , MY 762010

Monolityczny uktad scalcny MCY 76200 stanowi programowany

~dzielnik @ czgstotliwosci. Jest to wuklad cyfrowy wykonany

w - technologii NMOS 'z bramka Apolikrzehowa. Hapigcie zasila-
nia oraz wejsScia ﬁ wyjscia sa kompatybilne ze standardem
Ll s UkYad U milescise sig. ~na piytce' krzemowe] -0 wymiarach

5,0 x 3,7 mm, zamknigte] w dwurzedowej obudowie plastykowe]

'z 18 wyprowadzeniami typu CE-81.

D0-D7 - Wejscia danych

Do - i
EEE A0-A2 - Wejscia adresowve

D1 -| 2 17 |- CS s

WR - Wejscie blokujace zapis
D2 -} 3 16 |- AO SR

C - Wejscie wyboru struktury
D3 -| 4 15 | 2AL /chip select/
D4 - 5 14 |- A2 EKI - Wejscie zegarowe dzielnika
ns - 6 13 |- WR FBP - Wej$cie zegarowe licznika
D6 - 7 12 |- IPP IPP - Wyjscie
37 - 8 11 |- FBP UDD - Napigcie zasilania /5 V/

USS -1 9 10 [- CKI USS - Masa /0 V/

Rys. 1. Opis i uktad wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA




Programowany dzielnik czestotliwosci /ang. rate multiplier/

dzieli czgstolliwos¢ w ten sposéb, Ze przy podawaniu impulsdw
na wejscie zegarowe CKI /rys. 2/ tylko niektére z nich /odpo-
wiednio dobrane/ sa powfarzanc na wyjsciu IPP. Kazdym kolejnym

2 impulsom na wejsciu CKI odpowiada X impulsdéw na wyjsciu IPP,

2
przy czym X oznacza 24-bitowg liczbe dwdjkowg zawarta w liczni-
ku rewersyjnym. Programowanie dzielnika czegstotliwo$ci /czyli
liczby X/ bdbywa sie za pomoca wej$é danych DU—D?; we)s¢ adre-
sowych A0-A2, wejsé blokujacych zapis TS5 i WR oraz wejscia

———

zegarowego FBP. Stan L jednoczeénie'na obu wejsciach €5 i WR

IPP —=——  Dzielnik czestotliwogci

Gl 24 Dity
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Rys. 2. Schemat blokowy ukladu MCY 7620N



puwoduje odblokowanic dekodera i wczytanie danych D0-D7 zgoidnie

z zadanym adresem A0-A2 /A2A1AQ/:

- adres

- adres
- adres
- ad?es
- adres

- adres
- adres

- adres

000:
001:

010:
011:
100:

101:
110:
111

wczytanié danych DO-87 do bufora typu "latch",

wczytanie danych D0O-D7 do licznika rewersyjnego
/8 najmniej znaczacych hitéw liczby X/,

wczytanie danych D0O-D7 do licznika rewersyjnego

./érodkowe bity liczby X/,

wczytanie danych DO-D7 do licznika rewersyjnego
/B najbardziej znaczgcych bitéw liczby X/,

zerowanie licznika zawartego w dzielniku czgsto-
tliwosci,

stuzy do testowania vkladu scalonego,
wymuszenie stanu L na wyjsciu IPP,

nie uzywane.

Bufor typu "latch" zawiera 8 przerzutnikdéw, kidrych stany maja

nastepujace-znaczenie:

- stan szesciu pierwszych przerzutnikdéw /wejscia D0O-D5/ decy-
duje o tym, o ile kazdy impuls pa wejsciu FBP zmienia licz-
be X. Mozliwe sg tu zmiany o 16 dla n = 0,...,5 zgodnie
z zatgczong tabelka,

Przerzutniki DO-D5 Zmiana liczby X o:

000000 - 0

100000 1

010000 16
001000 : 162
000100 ‘ 16>
000010 16°
000001 le2

- siddmy przerzutnik /wejscie 06/ okresla kierunek zmian liczby
stan L oznacza zwickszanie, a stan H zmniejszanie,

Dy

- stan H dsmego przerzutnika /wejscie D7/ blekuje dzielnik czg-
stotliwodci, w wyniku czego na wyjsciu IPP trwa stan H



DOPUSZCZALHE PARAMETRY EKSPLOATACYJHE

Dopuszczalne napigcie dowolnego
wyprowadzenia wzgledem “SS

Temperatura przechowywania

Temperatura otoczenia
W czaslie pracy

a

stg

mb

0
-55

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZHNE

-+7 v
=1.252C

+70°C

PARAMETRY STATYCZNE /t_ . ='0 - 70°C, wszystkie napigcia

wzgledem USS/A
Wartosé . Wor ki
Nazwa parametru |Symbol|Jedn. : B
~ min.|typ. max. B

Napigcie zasilania UDD =V 475155 55¢2i5
Prad zasilania Inp mA - - 50 Upp = 5,25V
Napiecie wej$ciowe Uy Vv 250 = 5425
w stanie wysokim
Napigcie wejsciowe UIL v -0,3| - 0,8
w stanie niskim
Napiecie wyj$ciowe Uy Vi |24 ] - | Igy = -60 uA
w stanie wysokim ‘UDD = 4,75 V
,Napigcie wyj$ciowe UDL V - - 0,4 IDL = 2,4 mA
w stanie niskim ‘ UDD'= A5V
Prad uptywnosci T 1 pa = 3 (80 UL =25 05
wejsé /dla kazdego UDU =E95254V
wejscia/




PARAMETRY DYNAMICZNE /zdefiniswame na rys. 3 i LY.S.i:4
. - o
tamb = 0 70: G/
Wartosé
Nazwa parametru Symbal| Jedn.
| min. max.
Czas trwania impulsdw tCKIL ' ns 150 =
EKL i EBP /stan |/ teppr
Czas miedzy impulsami tCKIH ns 750 -
EKI==i :EBP/stan H/ tFBPH
OpéZnienie zbocza opada- tl ns 100 tCKIH - 100
Jacego FBP wobsc zbocza
narastajgcego CKI
Czas utrzymania danych t2 ns 80 -
D0-D7 i adresu A0-A2 po
narastajacym zboczu WR
Czas trwania impulsu WR ty ns 320 -
Op6Znienie zbocza opada- t4 ns 50 250
Jacego IPP wobec zbocza
opadajacego CKI przy ob-
cigzeniu 1 bramka TTL
Czas trwania impulsu ts ns 80 tCKIL + 50
IBP- /stan |/
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Rys. 3. Przebiegi sygnatdéw: CKI; IFEP, FBP
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Rys. 4. Przebiegi sygnatdw D@-D7, A@-A2, WR
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Rys.=5. Ksztaztt i wymiary‘obudowy plastykowej typ CE-81

Wymiary /mm/
Symbol : Kat
min. nom. Max: /stopnie/
f
A e - 5,10 -
b 0,38 0,50 0,59 -
c 0,2 0,25 0,36 -
D - - 22,86 -
e - 2,54 = :
e, - 7,62 - =
L 2,54 - 4,5 -
Me = - 8,30 =
¢ = = - 0 + 15
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